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Tranzystorowy dyskryminator amplitudy

Przedmiotem wynalazku jest tranzystorowy dyskryminator amplitudy majacy zastosowanie w uktadach
modutowej automatyki analogowej jako czton kontrolujgcy zakres napieciowego sygnatu wyjsciowego ze
wzmacniaczy standaryzujacych, separatoré6w i temu podobnych igenerujacy sygnat logiczny awarii w postaci
zwarcia lub rozwarcia stykéw wspétpracujacego z nim przekaznika w przypadku wykroczenia kontrolowanego
sygnatu poza okreslone granice lub w przypadku zaniku jednego lub obydwdéch napieé zasilajacych.

Stan techniki. Znany jest z polskiego opisu patentowego nr 91484 tranzystorowy wzmacniacz progowy,
w ktédrym emiter tranzystora stanowi wejscie uktadu, a kolektor tego tranzystora jest potagczony poprzez opornik
z bazg drugiego tranzystora o pn:zeciwnej polaryzacji, ktérego kolektor stanowiagcy wyjscie uktadu jest potaczony
poprzez opornik i diode z baza tranzysfora, a poprzez kolejny opornik z dodatnim zrédtem zasilania, przy czym
baza pierwszego tranzystora jest dotgczona do dzielnika napiecia ztozonego z dwdch opornikéw.Opisany
powyzej uktad jest stosowany jako dyskryminator amplitudy o nastawionej wartosci napigcia progowego lub
jako wzmacniacz przetaczajacy o regulowanej histerezie napieciowej. Znany jest takze z innego polskiego opisu
patentu nr 75348 przerzutnik tranzystorowy o duzej strefie nieczutosci i matej petli histerezy, w ktérego
obwody emiteréw dwéch tranzystoréow wtaczono diode Zenera, wykorzystujac jej rezystancje dynamiczng jako
element dodatniego sprzezenia zwretnego. ,

Istota wynalazku. W dyskryminatorze wedtug wynalazku stabilizator z jednej strony jest podtaczony do
wspolne] szyny napigé zasilajacych, za$ z drugiej strony poprzez rezystor jest potaczony z baza pierwszego
bipolarnego tranzystora, aprzez inny rezystor wspomniany stabilizator jest potaczony zjednym ze zrédet
napieé zasilajacych, natomiast baza pierwszego tranzystora jest poprzez rezystory potaczona z kolektorem dru-
giego bipolarnego tranzystora. .

W odniesieniu do znanego stanu techniki zastosowanie w dyskryminatorze stabilizatora poatgczonego do
wspo6lnej szyny napigé zasilajacych, a poprzez element bierny z baza jednego z dwéch bipolarnych tranzystoréw
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ma ten korzystny skutek,Ze uniezaleznia prég dziatania dyskryminatora od zmiany napi¢é zasilajacych, przy
czym réwniez zwieksza odporno$é¢ dyskryminatora na zaktdcenia, dzieki czemu czyni go przydatnym do
dyskryminacji amplitudy napiecia, zwtaszcza w uktadach automatyki analogowej. Dodatkow3 zalete rozwiazania
stanowi niezalezno$¢ poziomu dyskryminacji amplitudy napiecia od temperatury.

Objasnienie rysunku. Przedmiot wynalazku jest objasniony w przyktadzie realizacji na rysunku, przedsta-
wiajacym schemat ideowy dyskryminatora. :

Przyk#tad realizacji wynalazku. Tranzystorowy dyskryminator amplitudy na wejsciu na diode D1 potaczong
z emiterem bipolarnego tranzystora T1. Kolektor tranzystora T1 jest, poprzez rezystor R1, potaczony ze
2rédtem napiecia zasilajgcego, za$ przez rezystor R2 z baza drugiego bipolarnego tranzystora T2. Stabilizator D2
z jednej strony jest podtaczony do wspélinej szyny napieé zasilajacych U1 i U2, za$ z drugiej strony wspomniany .
stabilizator poprzez rezystor R3, jest potaczony z baza tranzystora T1 i dalej poprzez rezystor R4 jest potaczony
dodatkqewo. ze,zrédte.cq napiecia U2. Baza tranzystora T1 poprzez rezystory R5 i R6 jest potgczona z kolektorem
drugiego ' bipolarngg® tranzystora T2. Sygnat wejsciowy Uwe jest podawany wstosunku do wspélnej szyny
napie¢ zasilajacych na anode diody D1.

. .W-kazdym przypadku gdy warto$é napiecia Uwe jest mmejsza od sumy spadkéw napieé na diodzie D1
stabilizatorze- D2 pz#q_czu baza-emiter tranzystora T1, tranzystor ten jest w stanie odcigcia. Na rezystorze R1
wystepuje spadek hébiecia pochodzacy tylko od pradu zerowego tranzystora T1 o wartosci znacznie mniejszej od
progu przewodzenia tranzystora T2,a zatem tranzystor ten znajduje si¢ réwniez w stanie odcigcia. Na wyijsciu
dyskryminatora wystepuje napiecie dodatme (w stosunku do wspéinej szyny napigé¢ U1 i U2, poblerane przez
rezystory R3 i Rb ze stabilizatora D2, ktérego punkt pracy ustala rezystor R4.

Gdy wejsciowe napiecie Uwe jest bliskie sumy spadkéw napieé Ud1, Ud2 i UBE1 tranzystor T1 zaczyna
pracowaé w obszarze aktywnym powodujac przeptyw pradu i zwiekszenie spadku napiecia na rezystorze R1.
W momencie, gdy ten spadek napigcia wzrosnie do wartosci progu przewodzenia tranzystora T2, prad tego.
tranzystora wymusza na rezystorze R3 spadek napigcia dodajacy sie do napigcia wejsciowego Uwe, co w efekcie
powoduje gwattowne nasycenie tranzystoréw T1 i T2 i podanie na wyjscie dyskryminatora ujemnego napiecia
zasilania U1 reprezentujacego jedynke logiczna. Rezystor R2 umozliwia wymagane dla prawidtowego dziatania
dyskryminatora przesunigcia poziomu napiecia. Powrét dyskryminatora do stanu zera logicznego nastepuje przy
nizszym poziomie napigecia wejsciowego Uwe niz przejécie ze stanu zero do jedynki logicznej ze wzgledu na
histereze, warunkowang przez gataz sprzezenia zwrotnego utworzong z tranzystora T2 oraz rezystoréw R3, R6
i R6.

Zastrzezenie patenowe i

Tranzystorowy dyskryminator amplitudy o zmiennym progu dziatania zaleznym od napiecia Zenera
stabilizatora, zaopatrzony na wejsciu w diode potaczong z emiterem bipolarnego tranzystora, przy czym kolektor
tego tranzystora jest poprzez rezystor potaczony ze 2rédtem napigcia zasilajacego, za$ przez kolejny rezystor,
kolektor wspomnianego tranzystora bipolarnego jest potaczony z baza drugiego, bipolarnego tranzystora,
Znamienny tym, Ze stabilizator (D2) z jednej strony podtgczony do wspéinej szyny napigé zasilajgcych
(U1 i U2), zas z drugiej strony poprzez rezystor (R3) jest potaczony z bazg bipolarnego tranzystora (T1) i dalej
stabilizator (D2) poprzez kolejny rezystor (R4) jest potaczony ze Zr6dtem napiecia (U2).-
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